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Varlbufige technische Daten fir Muster l

GaAs-Schottky Diodenpaar

Anmnwendung: Ringmodulatoren

Besondere Merkmale:
@ Geringe DurchlaB&spannung @ Geringer DurchlaBwiderstand
@ Geringe Durchla@spannungs- @ Geringe Kapazitaten

differenzen
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Standard Kunststoffgehause
5083 DIN 41867

JEDEC TO 50

Gewicht max. 0,1g

Absolute Grenzdaten

fir Einzeldiode falls nicht anders angegeben
Sparrspannung U ] W
SpitzendurchlaBstrom lesa 200 m
Gasamtverlustlaistung

Tomp =25 °C P 200 mvW
Sperrschichttemperatur TI 125 o
Umgebungstemperaturbaraich ir“_“:l —66...+125 “«C
Lagerungstemperaturberaich T”ﬂ =566...4+125 o

KenngréBen Min. Typ. Max.

fur Einzeldiode
Sperrstrom

U, =4V In 50 (T
DurchlaBstrom L 200 ms
DurchlaBspannung

= 1mhA U 620 m

=1 0 ma U 820 mi
Differentieller DurchlaBwiderstand

I.=5mA fy 15 0
Diodenkapazitat

Uy=0,1=1MHz Ch 700 fF
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